
ДИ О Д -П Е Н Т О Д 1Б2П

Основное назначение — детектировани е и предвари тельн ое усиление 
нап ряж ен ия  низкой частоты .

О Б Щ И Е  Д А Н Н Ы Е

К атод  — оксидныи прямого н акал а. 
О ф ормление — стеклянное, миниатю рное. 
Вес наибольш ий .

СХЕМ А С О Е Д И Н Е Н И Я  Э Л Е К Т Р О Д О В  С В Ы В О Д А М И

-к а т о д  (минус нити 
н ак ал а) и сетка тре-

-  не подключен
-  анод  диода

4 —  сегка вторая
5 — анод  пентода
6 —  сетка первая
7 —  к атод  (плюс 

н акал а)

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

ала  (= >Н ап р я ж е н а  
Ток накала 
Н ап ряж ени е анода ( ^ )  
Н ап ряж ени е  сетки втором ( =  ) 
Т ок анода п ентода .
Ток сеткц второй

Т ок анода диода ^  . . . .  
К рути зн а характеристики

Критична характеристики  при напряж ении 
н акала 0.95 о . . . . .

Внутреннее сопротивление . · 
Д олговечн ость (при годности 90% ) . . .

1,2 в 
3 0 ± 3  ма  

60 в*
45 в 

0 ,9 + 0 ,4  ма  
0,18 ма, 

не более 0,35 ма  
не менее 7 мка 

0,55 ма/в, 
не менее 0,35 м а/в

не менее 0,25 м а/в  
I M om 

не менее 1500 ч



Критерии долговечности:
крутизна х а р а к т е р и с т и к и ................................  не менее 0,25 ма/в
то к  анод а  д и о д а ....................................................... не менее 3 мка

О При напряжении анода диода 1,2 в.

М Е Ж Д У Э Л Е К Т Р О Д Н Ы Е  ЕМ КО СТИ

В ходная  пентода ......................................................  около 1,85 п ф
В ы ходная  п е н т о д а .......................................................  около 2,1 пф
П роходн ая  п е н т о д а ......................................... около 0,27 пф
Анод ди ода  —  к а т о д ..................................................  около 0,3 пф

П Р Е Д Е Л Ь Н О  Д О П У С Т И М Ы Е  Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Н апряж ение  н акала  ( = ) :
н а и б о л ь ш е е ............................................. ........................................1,4 в
наименьшее . . . .  .................................... ..................... 0,9 в

Н аибольш ее н ап ряж ен ие  а н о д а ............................................ 90 в
Н аи больш ее н ап ряж ен ие  сетки  второй  . . .  75 в 
Н аи больш ее н ап ряж ен ие  источника питания

анода и сетки второй  . . . . . .  250 в
Н аи б ольш ая  мощ ность, рассеи ваем ая  анодом  0,15 вт
Н аибольш ий то к  а н о д а ...............................................................2 ма

У С Т О Й Ч И В О С Т Ь  П РО Т И В  В Н Е Ш Н И Х  В О ЗД Е Й С Т В И И

Т ем пература окруж аю щ ей  среды:
н а и б о л ь ш а я ..................................................  плюс 70° С
н аим еньш ая.................................................................................... минус 60е С 

О тносительная в л аж н ость при тем п ерату­
ре 40° С ......................................................................................  9 5 -9 8 %

В и б р о п р о ч н о с т ь ................................  2,5 g"

Г а р а н т и й н ы й  с р о к  х р а н е н и я  в
складских условиях ............................................................ 4 года



Д И О Д -П Е Н ТО Д 1Б2П

Р а с п ол ож ен и е  ш ты рьков  Р Ш 4  по Г О С Т  7842— 64.


